Pressmeddelande

KIOXIA inleder leveranser av provexemplar av den nionde generationens
BiCS FLASH™-enheter med 1 Tb TLC-minne

De nya enheterna anvander en kombination av befintliga minnesceller och avancerad
CMOS-teknik for maximal investeringsavkastning

Tyskland, Diisseldorf, 6 augusti 2026 — KIOXIA Europe GmbH, en varldsledande leverantor av

minnesldsningar, meddelade att KIOXIA Corporation har inlett leveranser av provexemplar av 1 Tb
(terabit) Triple-Level Cell (TLC)-minnesenheter som bygger pa foretagets nionde generationens
BiCS FLASH™ 3D-flashminnesteknik!l. Enheterna ar utformade for att stodja applikationer som Al-
baserade datorer och smartphones med Iag till medelstor lagringskapacitet som kraver hog

prestanda.

KIOXIA fortsatter att driva en strategi med tva axlar baserad pa sin innovativa CMOS directly

Bonded to Array (CBA)-teknik? och On-Pitch Select Gate Drain (OPS)-teknik®!. Under denna unika
strategi utvecklar KIOXIA tva distinkta produktlinjer samtidigt: dels 9:e generationens Iésningar som
levererar hog prestanda till relativt Idga investeringskostnader, dels 10:e generationens teknik som

utnyttjar avancerad lagerstapling for att uppna enorm kapacitet och dverlagsen prestanda.

De nya 9:e generationens BiCS FLASH™ 1Tb TLC-enheter, utvecklade med en 230-lagers
staplingsprocess baserad pa 8:e generationens BiCS FLASH-teknik™ och avancerad CMOS-
teknik, levererar en NAND-granssnittshastighet pa 4,8 Gb/s, en forbattring pa 33 % jamfort med 8:e

generationens enheter, vilket matchar prestandan hos 10:e generationens enhetert*!.


http://www.kioxia.com/

Enligt sitt mal "lyfta varlden med 'minne” arbetar KIOXIA vidare med att bana vag for teknisk
innovation, starka globala partnerskap och leverera avancerade lagringslésningar som driver

modern Al-infrastruktur.
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Noter:

1: Dessa prover produceras for att kontrollera funktionaliteten; faktiska specifikationer kan skilja sig vid massproduktion.
2: Teknik dar varje CMOS-skiva och varje cellmatrisskiva tillverkas separat under individuellt optimerade férhallanden och
darefter sammanfogas. Denna teknik har anvants sedan attonde generationens BiCS FLASH-produkter™.

3: Teknik som gor det méjligt att forkorta bitlinjen och minska ordradens kapacitans genom att ta bort oanvénda
minnesluckor. Denna teknik har anvants sedan attonde generationens BiCS FLASH-produkter™.

4: 1 Gb/s berdknas som 1 000 000 000 bitar per sekund. Detta varde har erhallits i en specifik testmiljo hos KIOXIA

Corporation; resultaten kan variera vid faktisk anvandning beroende pa anvandningsférhallandena.

Produktens densitet avser minneschipets kapacitet, inte det faktiska lagringsutrymme som ar tillgangligt for
slutanvandaren. Tillganglig kapacitet ar lagre pa grund av systemreserverat datautrymme, formatering, defekta block och
andra begransningar och kan dessutom variera beroende pa vardenhet och applikation. Mer information finns i tillampliga

produktspecifikationer. 1 Gb = 230 bitar = 1 073 741 824 bitar.

Las- och skrivhastigheterna ar de basta vardena som uppmatts i en specifik testmiljé hos KIOXIA Corporation; foretaget
garanterar varken |as- eller skrivhastigheter for enskilda enheter. Las- och skrivhastigheten kan variera beroende pa vilka

enheter som anvands.

Foretagsnamn, produktnamn och namn pa tjanster kan vara varumarken som tillhor tredjeparts féretag.

Om KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH ar det Europabaserade dotterbolaget till KIOXIA Corporation, en varldsledande leverantor av
flashminnen och SSD-enheter (Solid State Drives). Fran uppfinningen av NAND-flashminnet till dagens berdmda BiCS
FLASH™ 3D-flashminne fortsatter KIOXIA att bana vag for innovativa minnesldsningar och tjanster som berikar
manniskors liv och vidgar samhallets horisonter. Féretagets innovativa 3D-flashminnesteknik, BiCS FLASH™, formar
framtidens lagringsldsningar for applikationer med hdg densitet sdsom avancerade smarttelefoner, datorer,
fordonssystem, datacenter och generativa Al-system.

Besok KIOXIAs webbplats



http://www.kioxia.com/
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